














































































































专利名称(译) 有机发光二极管显示器，其驱动方法及其制造方法

公开(公告)号 US9390655 公开(公告)日 2016-07-12

申请号 US14/542900 申请日 2014-11-17

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 JEONG CHEOL YUN
CHOI JONG HYUN

发明人 JEONG, CHEOL YUN
CHOI, JONG HYUN

IPC分类号 H01L51/56 G09G3/32 H01L27/32

CPC分类号 G09G3/3258 H01L27/3262 H01L51/56 G09G2300/0814 G09G2300/0819 G09G2320/0233 G09G3
/3233 G09G3/3275 G09G2300/0426 G09G2320/0238 G09G2320/045 G09G2320/0626 H01L27/1222 
H01L27/124 H01L27/1255 H01L27/1262 H01L27/3265 H01L27/3276 H01L29/78696 H01L2227/323

审查员(译) PHAM，LONG

优先权 1020140086975 2014-07-10 KR

其他公开文献 US20160012775A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机发光二极管显示器包括半导体图案，该半导体图案包括多个沟道
区。第一栅极绝缘层位于半导体图案上，第一栅极导电层位于第一栅极
绝缘层上，第二栅极绝缘层位于第一栅极导电层上，第二栅极导电层位
于第二栅极绝缘层上。沟道区包括与第一栅极导电层重叠的第一沟道区
和不与第一栅极导电层重叠的第二沟道区。第一沟道区和第二沟道区具
有不同的掺杂浓度。
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